






























专利名称(译) 用于电致发光器件的材料

公开(公告)号 US7157155 公开(公告)日 2007-01-02

申请号 US10/753528 申请日 2004-01-09

[标]申请(专利权)人(译) 支志明
SHAM IONA H T

申请(专利权)人(译) CHE CHI-MING
SHAM IONA H.T.

当前申请(专利权)人(译) 有限大学科研发展中心

[标]发明人 CHE CHI MING
SHAM IONA HIU TUNG

发明人 CHE, CHI-MING
SHAM, IONA HIU TUNG

IPC分类号 H01L51/54 H05B33/12 C07F5/02 C07F5/05 C09K11/06 H05B33/14 H05B33/20

CPC分类号 C07F5/022 C09K11/06 H05B33/14 Y10S428/917 C09K2211/1085

其他公开文献 US20050153164A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

含有一个或多个环硼氮烷环的材料用作电致发光器件的材料。该化合物
具有由下式表示的分子结构： 其中R1-R6独立地是金属;全部或部分任选
取代的环硼氮烷环;氢;卤素;羟;任选取代的烷基，环烷基，芳基，酰基，
烷氧基，酰氧基，氨基，酰氨基，芳烷基，氰基，羧基，硫代，乙烯
基，苯乙烯基，氨基羰基，氨基甲酰基，芳氧基羰基，苯氧基羰基或烷
氧基羰基，以及公认的供体和受体基团。该化合物具有高的热稳定性以
及空穴和电子迁移率。
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